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Bn 1a patunte supafiola ne. 467,208 del miamo soli
ctltante s desoriba un wistena de proteccidn contra sobree

Sensiones constituldo fundamentalmente por slectrodos ence-

rradon sn uns envolvents con estanquelidad 2l iraet’o. yrivada
do alementos rediomotivos, en la que gstd prosente un gas.
A un par 4o slectrodos primariss estd conactado en parelelo

un par de elactrodos seocundariom, aptos pars cebar sl px}oog

80 4o forizacién dsl gas intersuemto entre 1os electrodas
primgrics. Cuando la snergfs mibita m Juege s demasiado
lavedn, y o1 pardicular cusndo loe slectrodos sucundsrios
eptin recadviertos o conatituidos por material de bajo punto
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de fupifn, se pusde tensr la destrucoids o, 4e tadas nenares)
ol periunicio 20 10w ¢1ectrodon SeCURAArion.: = ® « = o = - »

A fin de chriar dieho inecnvenisnts, segin waa fop
ms prefereate ds realisacifn indiceda ez 1a patente meneiong
da, low elestrodos secuntarics astin comsctaden o loo sleow
trodos primarios mediante us seeplamients sapacitive, euya
capsoided dade presentar un valer micho mayer qwe .1 wloyr
ds la caprcidad presents entre los slactrodos nmmn. 2
fin de ne influlr negativeaente sobre dicho fendase de cedg

dg. -nmwwuuunu«nonnﬁmmuwﬁuw»a-»h-

BL objeto de la presenta iavensién prevé la resli~
gacidn ds low eleoirodos secundarios y ds dicho neb:mu
oapacitive madisnte deponicidn, sodre un soporde is mtmn:l.
disldctrico previsto en el interior de 1s wmvolviatés ds par
1o mmos uns banda d6 zaterial cmdetdr, - e v c v w e o w

Ulteriores caracteristicss d¢ la invencidn resud~
tarén de le dsearipolin que sigue relativa s algunos ejem-
plos 2o limitativos ds realisecidn y con relscidn a les plaw

nos sxexos an los guet - o W e e e m W meh e  w

1s figura 1 repite sl ssquens 3 prineiplo nwm-.'
do en 1la figura 3 4o la patenite privoipaly w e v e v v w -

ls figurs 2 musstra un sistexe de¢ proteccifs HYipow
lay y el corrsmpondients esquesa Je principlo) « > = w w o
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la figura 3 muestra unos sjemplow de realizacién
de un sistema de protaceiln cuadripolar y el corrsspondients
.-qu.magwmcipig; n;nmnubbbno--mum--iu

‘ la figera 4 suestra ung foxma slternativa de reol}
suoidn dol sistenma de la figura 3 ¥y el correspondisnte esqus
Mdowmﬂipiﬂ; ‘bﬂ--nﬁﬁ'-ﬂ‘“-ﬂ“‘.p-—"

le figura 5 muestra un sistema de pratsccién cua-
dripolar plsno y ol cmeepondi.enﬁ ssquana de princj.;to; -

la figura 6 zuswira un sictema de protecsidn penta
polar con el correspondiente esquems de yrincipic. - - = - -

In 1a figura 1 8¢ 2an revressntado con 2 los reéfp
rosy 0o ) loe slectrados primarios, con 4 low elactrodos s
aunactcs y con 5 los acoplanientos capscitivos, -~

m:;ia figaras 28 sa {lustra lx seccidn porcial de un
descargsador bipolax de tipe conooldo, constituide fundamene
tolnmnte por wn cilindrs de materisl cerdnico 10 un extrewo
del oual emtd cerrade por uns V:&pnula 11 que soporta un prie
ser slsatrodo 3, ssl couv el correspandiente yaéfero 12. %.:1 |
otrs axtremoe del ailimim eotd cerrado por una segunis efpsy
1z 13, que soporta el megundo eleatrods 3 asf coms el .ccms-
pondimnte refforo 4. Las ofpsules sstén wolisdas m lam pore
plosen metalizadse 15 pravistas an los extramos de ln cara
extorne del oilindro 19, ;-w--'-----u—-'---.«.'--
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& lg Tigura 2b e ilustra la ssepidn de) ofilistre
cerdmico 10 en ouys oars interna, segin la invensidn, ben of
80 cortadas dos dandss de materisl sonducter (por egsmple |
grafito) 16, parcisizents nfrentedss wotre sf, eue sedifi~
sen las carnoteristicas sléotricas del sistesa de protecoldn

WMlafigura 20 " v r s macommmrranmoe b .-

EL esguesa de principio del sistems s pretecoién
segdn la invensiln estd 1lustrado en la fig. De donce sen P
han sido indicados los edectrodos prisarice 3, u;aa_ﬁu Que
ton g ha eldo reprawsatada la capaoidsd que mﬁm pE
sleotrodon secundariom 4 consiituidos en diche case por diche
poreifn enfremtads ds las bandss de material conductor 16, =

Gon G4 y Oy se hant rapressutado por otri M lun
capaoidados preseniadas por diches acvoplamientes zepacitivos
$s oomstituidos por csis una 4ds lse banldss dx maverial eome
Suetor 16 y las respsctives porcioves setalisedsa 15 previg-
tas on 1a ocars sxtorna del cllindre 10, w e wwv e wwo o

Pebs notarse que 1as ospacidsdes 04 y Oy Prewmmiy
dss por los scoplanimios capscisivos 5, presentan valeores
Reyores que 1ls capacidad grresentsda por los slectrodos seouy
darion} efectivements, las amaturss d¢ las capaocidades 0., y
¢; (oenstituides por las Dandas &s material conduoder 16 y
por dighsa porclones mstalizadss 15) presentsn suparfioies
enfrantadas mayores gque lg pressnteds por las arsaduras de la
oapaoidad ¢ (constituids por 1la porsién enfrentads de las
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Adends, antre las armadura® de las capacidades C 1
y 0, sstd interpuesto un sstrato 4e material cerédmioco (cons-
tituido por el cilindro 10) que presenia ¢aractaristicas 4i-
sléatrican zejorss que les praseniades Por ol gas interpues~
tos sutre las arppduras de ln capacldad 84 m e w2 m e - -

En la figura 3s se hs flustrads la eecoisn ﬁax_-ci.a'l |
de un “eecargador cuadripolar de tipo conoeids, el cual ensh
congtituido por un contenedor metflico 20, qus presents wa
forea cilfadrics, sobre cuyo fondo estén pravistos cuatro
ovificios 21, & través do los cuales pasan otros tantos res
foros 22 destinados a soportar 105 sustro slectrodco dw 1f-

NEA 23 m e m e s wwamanrmewRewa . e e

ElL fonds del contenadar ssté sellado modisute una
copa de oristsl 24 sobre la cusl, segin le invencids, se dg
ponita una banda de zeterisl conduoter 25, = = = w = - v -

T ln figura 3b as nota efectivamsnts le banda de
material conductor 25, cenetituida por un primer segmento
que ¥ desde 1a baose de un electrofo a la dess de un electrg
do diamelralumsate opuesto ¥ por vu ssgundo segmimto. dh- }
yussto perpendiculmrmente al ‘p:imra. que wie 1a bese de Los

restantes eslactrodos 23. bnqwm*ﬂu’uuwuuu'nu-’

Los cuabro ‘duaﬁr%n& 23 conmbituyen lom alsctrodos
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de lines mieatres qus el electrodo de tierra estd consvituj
46 vor &l oontenpdor metdlictd 20, P cnc v um_-

I la figurs 3o se ha ilustrado &l sireuits equi-
valente de) siatena de proteceidn desorito vilide para osds
par sleetroio de 1fuen~aleotrods de tlerre: = v v s v e =

™ dicha figurs, m?nchh‘immaﬁrdq
slectrodos primarios 3 constituidos, en diche ¢ase, yor osds
sleatrode 23 y por o) cintenelor metflics 20, nieatras que
0o ¢ o8 ha represmitade la oapsocidad que Mhu 808~
plasiento capacitive, que coustiiuye los slectrodos seowndg
rios 4, exiatentes snire le terminacifn de &ichos saguentios
de paterisl conduetor 2% y un reffore gwirico 12 -

Con Cq e ba indicads, por o¥ra yaris; 1u cepsei-
dad due yresents dicho scoplenisnte sspseitive % conatitui~
do en tal csso por dichos segumentos de material osnduetor 25
¥ ol fondo del COnBENEdOr We mwwmmmecvmecoww

La capacidad Cg prasenta un valdr mucho veyor que
1n cepasidad g dado que me verificm las mismes ooudiciooes
deseritas an la Tigurs 20 con la sels varisnte de que o) di-
sldotrics resulta ssr cristal en ves da cerdmioa. 8in salir
del dmbive de la invencién e posidle modifiomr 1w pestioldn
y 1a forms de dichos segmentos de meterisl conductor 25 op .
mo se ha Llustrsdo en las figurss 34 y 3 santenisnde inale
%orado el vircuito equivalente de la Tigurs 30, = v v w e w
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™ la figura 33 s§ nota sfectivamente que los ex
tramos ds lom segmentos 25 estin comeatndos entre »f por una
plurslidad 2¢ bandas de material eonducter que forman una
poligonal cerrads 26 cuys surerficis interna, segin una ule

 tarior forma de realizgoién de la Invenoién, pusde ester rg

cublerta de maderial conducior, = = == == e oo o= - o

¥odificendo la oonformacidn de las bandae metaliza
daw 25 coms sa ha llustrado en la figura 34 o) cireiz;to aqui
valente da la figurs }¢ queda ein cemblc, wientras que se
aumenta ol valor de lag capacidades gy ¢, (qusdmado siempre
04 > ¢) dade que suxenta la superficis enfrentade de las ar~
naduras quz sonwytituyen :‘iicha capacidad; la metalizanién del
érea conprendida on la voligonsl 2¢ comforts wn u:tsripé Pt
Bento de 1as cspacidsdes g ¥ Cy+ Mn 1a figurs e se ha ilus-
trade una ulterior formm ds reslipacidn 4el sisters ilusiva-
do en 18 ﬁgum 3b lg eual prevé que diohas bandse 25 estén
sn forma de cugtro segmentom 27 que s¢ extienden desde le hg :
g 4o un eleotrodo 23 a le bame del contsnedor 20, 2u dicho
cRe0, im armpduras de la cspacidaed ¢y eetén constituides
por ewle ssgmento 27 y el fordo metélico del conkenador 20,
nlestras que la¢ armeduras do la capscilad g estdn comstitui
das por la terminacidn de Jos segmentos 27 ¥ los electrodes
23+ Ulteriores formas de roalimotdn-, que nodifioan dnicexmn
‘8 el velor de lan sapacidades Gy ¥ s (mantenivndo siempre |
G > o), pravin que &l exﬁrwa ¢ log seguontos 27 anfranta~
dos ol contenedor 20 estén unides entve sf por bandas matae-

lizadev qua formen uns primera poligonsl cerrada 28, o bisn
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gus diohss bandas unsn los extresos de log sagaentos 27 ens
freniadon » los electrodes 23 forvando uns segunda peligoaal
carrada 253 ulteriores forass de yealizasida previn 1a sese
xivtencia de las doe poligennlien o bien lu metalisacidn ded
irws coxprendids entye la primers ¥y ls segunda poligovnsles
28 y 29 ani coma la sosxistencis ds lx poligensl mm 26,

La figura 4a xusstrs la seocién parcial de una fop
ma aldsroative de reslizmoidn del sistems de protozcide ilug
trado sn la figurs 3, de) cusl difisrs por ol heeho de que
ol alectrodo de tiarvs esth constituido por un quizte elee=
trode 30 previsto e o) cantrs del coutensdor.20w « v = = = «

W tsl ceso, ls bands de materisl conductor $iens
forma ds¢ custro ssgmentos 312 dispuesios aatvse d‘tpppﬂn 31
261 electroso de tlerra 30 y oada unc de los reSforos 22 se
los cuatro ¢lectrodos de 1ines 23, como we ha ilusirado e

lafigura 4y, * s r v e mvs s avnsosanvrmra

Negin una forma alternativa de realisecifn (no {lup
trads) 10w seguensos 32 entén dlspuentos entrs cada une €0
108 vedforow 22 § o) contensdor metflice 20, « w e wocwww

Fl eireuito equivalente de un sistens de protec~
oién aef cometituidn estéd flustrado en la figurs 40 y no e
deneribe dado que coinclds con el de s figurs 30, come Vem
bidn ws o) mimeo 6l significesdo de los sfmbolos s1lf dispues

to., A e AP W G MR W AT S Eh S e G IR TR WY A S W W W WA e
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Ea 1a figurs 5 we ha ilumiradeo la maceidn pafoial
ds un gistona de proteccidn cuadripolar de tipe eonacido, en
ol quo los electrodos cetdn glineados de modo que confisran

8l slotema wna £OrBRE PlAE, ~ w S e s G v e C v .- .- -

%n la figura me votao elsativamente el cortesedor
40 que presenta una forsa dlargade e inferiomenty yrovi la.
Premencia 38 uaa vaﬁtm@&h a través de 13.' ounl passn loa
cuatro reSforos, 42 quo soportnn los slectrades de lfnaa 43,

La ventana 41 estd sellstn medionte une cupa de
erintal 44 modre lu cual, sezn la invencidn, se dspositan
guatra in;mnnto.s de materiel conductor 45, como ge na ilue-
trado on le flgura fb, c e e e cocmeccccnmvon -

' ¥a 1a figurs Sc e ha {lustrado sl emquova de prin
oipio del sistens de proteceidn Qua ghors se desoride, vili-

40 pars cads per olectrodo de lingawglactrodo de tierra. - -

B dicka figure, con P 8¢ hp indicedo un par de
slectrodos prissrics 3, constituidom en tal camo zm'? cada
electredo fe lfnen 43y ad “mtomdor mﬁlica 490y mientras
que con ¢ 80 Hn reprasentade ls capacidad que prassata ol

seoplamiento capacitivo, que conmtituys los electrodes me-
cundarios 4, existente entra la terminacién de dichos seguen
tos de material couducter 45 ¥ uno 48 los vaSforos 42. = - =

gon ﬁ, 8 ha uprnmtm.» por otrg parts, ;n cang
cidad que prosenta 3icho acoplamiento cspacitivo 5 coneti-
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tuldo en dicho cenc por dichos megmentos ds waterial ocndue~
$or 45 ¥ ol fondo del contensdor 40, « = = w o ww o ww o -

Por notivon mufloges o Jos pracedentonents eapsole
ficados 1a capasided O, presenta un valor msyor que la cepse

Qi‘“g, -ﬂl’--’--OQM‘O-ﬁﬁﬂﬂ‘-a‘\ﬁ.~’r-«

Ia figura Co wmestrs la seooidn s uun descargeder
pentapolar constituido por un aSoalo 50 en & qus eeifn emdy
bidos low redforos %1 dn los electrodes &s 1foem 352 asf como
ol redforc 53 del electrodo de Sierra 54, ol ocusd extd sonty
nido Por dow GOPOTHeE S0 m e mw s b m e s e m e wm_—- ..

E1 la base d0 log slectrodes Wmﬁml_‘
mina de nica 56. flusirads en defalle en 1s figura 6h, pre-
vista de orificios 57 destinades a recibir los sopordes 59
de los eleotredos de livas y ordficion dewtinafos a reeclbir
108 sopartes 5% 20l alectrodo 4o $ierre: “~ e v v wwww

gobrs dicha ldming 56, sepin la invenoidsn, se depp
eitan bandas de naterial conductor constivuidas por un mi-
110 59 gue rodea los orificios previeitos para resibiy &lahos
soporten 55 y 553 cada snillo que roden el sopords de un
elactrodo de 1ines presenta un apéndics 606, wns poreidn 48 -
cual esté enfreniada a una poreidn endloga del spindice 61
que presmban los anillos %3 que rodean los soportes 5% dad
cleotrodo de $lerra 54y w v o v s v v wevmevonna.

tn la figura éc me hm ilustrads el ssquems de prin
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olpic del oimstoma d¢ protaceiln que ahera se descriva, wili
de pars oads par slectrode ds linea-electrodo de tierra. - -

™ diche figura, otn P ge na indicado un par 4
elactrodos prizavios 3 consbituldes on tal ocase por cafia eleg
‘trodo 4 Lfass 52 ¥ ol alectrodo do tierea 5d, mientras que
¢on g me ha reprosentado la capacidud que pressnts. ¢l scoply
wieanto capacitivo, que conetltuye loxr electrodos ssrundevios
4y constituido por la poreidn enfrantada de los apdniicae

6{)’6’. G WS WS AR e A W R A AR A W e AT W W N M W et e e

Con C4 ge ho representado, e cambio, la capacidad
quo premsuta us priter acoplamiento capacitivo 5 constituido -
en tal eago per el snillo de matariel condustor 55 qua rodea
los soportes 58 do los electrodos de 1fnam 57 ¥y una arandels
metélicn 62, prevista debajo ds in ldming de mioca, 13 cual
esté vloqueads al soports de dicha slactfoao. - .- -

Con Co o8 ha indicado, finelmente, la capacidad
que presents un segundo scoplamiento capacitivo 5 constitu
d0 por et anille ds material cunduetor 535, gquerodea uno ds
los eoportos 55 del eleotrodo de tierrs 54, y unz srandala
netilics 62, prMatﬁ debudo 4s 1s Ldming de mice, lm cual
eatd vloquenda por 4icho Qlectrodt: w = mw e w o v «w e« =« -

Por motives andlogom g log procedentamente especi
ficados las oapacidades Cq ¥ 0y presonton valores mayoras
que la capacidad g, el dleléctrico enth en tal cavo. coneti-
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A los sfecton sonsignismies e declaran de nevedad
y propledad pare Ywpella, sus terrisorios y plasas de sobers~
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Te= Perfoccicnamientos en los sistezas con ei’aci;o
de campo para la protecuién contra sobretensiones, del tipoe
ane oompronde DO 1o menos un per de slestrodos primerioe en
paralelo & los cusleou sstd oonectado un psr ‘uie elafnfioaos TS
oundarios a tvavés de un sooplamiento capacitivo, 'ééractari.-

~ gades porque diochos ‘eleotrodos mecundarios ¥y dicho ;moplav

miento capacitivo eotdn realixadow medimite deposicidn, so-

. -bre Ul sODOTLS de material dieléotrics previsto m al intaw

rior & lg envolvento, de por 1o menos uns banda de materisl

CONTUCLON e ™ ™ = o W ™ w LW S BE S E e e e

2o~ Perfeccionnmiontos segin la reivindicacién 1,
comprendiands sl sistesa un cilindro (10) de zaterial corémi
00, un extremo del cusl seti cerrads por una privers efpsula
(11), soldada a una primera porcifn metalisada (15) previeta
on la pured sxtorna del cilindro (10) y el otro oxtramo ents
.émdg POT una eagundz cépsule (13) saldada @ una segunds
porcién matalizeds (15) provists tambidn evbre la cara extey
nt Gel eilindro, caraoterizados porque dicha bonds de mate-
risl conduotor (16) tiene forsm do va primer eeguento gue we
extionde desds un extremo de ln pared interns del oilindro
{10} haeia el centrs dsl cilindro, y en forma de un msgundo
gogmento, previsto sobre la missa pered que el primerc, que
Be extiende desde el oxtremo upuesto dol cilindro (10) hacia
ol centro del cllindre de modo auc pregeste unp poroldn en-
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3. Perfecoionamientos sepin la reivindicsacids 1,
eomprendiendo ol sivtema un contensdor setdlico (20) de fore
ns oilindries sotre o) fonds del cusl eshin pravistes p ori
fioies (21), donde 2 es o) niuero d¢ lom dectrodos a0 1faen
(23) previatos, aptos para reeibir 1os reSfeves (22).de &i«
chos electrodos, sstendc el fendo Asl contenedor (20) selle~
do por una capa de ocristal (24), carackerizadss porcie dlche
bande de materiel condustor tisne forma de n/2 segrtes (28)
orusades, depositadon setrs dichs eapa de cristal (24) y que
#e extlenden desde le baze de un electrodo ds 1inea {23) =
la base de) electrods de linea (23) dismetralmsuts opussta.

4.~ Perfeccionanisaton segdn las velvindicacionss
17 3 setendo €1 electrode 4e masa constituide por wa elsew
trodo (30) yrevisto en ol ceatro del cdlindre (20) y censcw
Sado sléoctrisamente al conssnedor metflico, csractsrizados
porque dicha banda {32) de materia) conductor tiene forwa de
B megmontos depositodos sobrs diche capa de cristal (24), o;
da wno ds low cuslew we extiende desds la base dsl slectreds
dr tierra (30) » la bese 48 un slactrodo de 2ines (23)s = = =

5« Perteccionsuiontos segin la reivindioacida 1,
comprandiende el sistema wn contensdor metdlico (40) & fore
®a plana en cuyo fonde prewenta una ventmus (41) s travis de
ls cual pass: los 5 redforos (42) de 1os slectrodos de 1fnes
(43)s eotmdo la ventans sellada por una ompe de cristel (4d),
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caracterizados porque diche banda de material conductor tis-
ne fors 4¢ n eegmentos (43), depusitades sobre dicha vapa
de cristal (44), que se éxtionam dvsde la baae de cada ole o
trodo de lfnea (41) hacia 1a par_ed‘mt&uca‘ del coutenedor

6.= Perfacclionanianton segdn ia reivindiceoidn 1,
comprandisndo el eisteus un zfcalo (50) e matarisl sislmste
o2 ol que eatin exbebidon los reSforos (51) de » slectrodos
de linea (52) y el vesSforc (53) del qlectrodo da tierva (54), |
extando prevista sobre 1a base de los slectrodos (52 y 54)
une lizing de nicn (56) provista de orificios (57) dostina-
dos a recibir tanto los soportes (55) 4-.1‘ slactrodo de tie-
rra (54) oows log soportas (55) de low electrodos de lfnes
(52} caracterizados porque dicka banda de meterial conducter

tiens formz d¢ auillos, depositndos sobrs 1k cers de 1a 1§

 sina (56) dlrigids Sacia los lectrodes (52 y 54), que oir-

cunseriben los orificios (57) antes mencionafes, y porqua ca

- da anillo (59) que circungoribe el sopevta (53) 4a un slece

trodo de lines (52) preseats un apfndice (60) una peveidn
A0l ouzl estd mfrentada o ung porcién de un spindics anflg

ge (61) 4e los snilloe (59) que circunseriven un soperts (55)
¢l elentrodo de tierra (58)) wmmvacanvnmenna

To= Perfecoionanienton wogin les rbivinaicaciones
3 ¥ 4 carmoterizados porque diches bandas de materiel con-
ductor (25 y 32) enddn en forma de neguentos (27), deposi-
8408 gobre diche capa de oristal (24), y que se extienden



5

\[:

15.

w6 -

degde 1z bose ds un electrede de linea {23) & 1a Yase de1
mm.d”"m‘“ {w)u LA I R N e Y R L

8, Porfecciemanienton segin la reivindicneidn 3y
carsoterigades Porque los extremos de low 3/2 ssgmenton eyt |
sados (25) estén consotadom entys sf per uns plursiidsd &s
bandas ds materisl conduetor que foyams una primsrs poligeusl

m(g‘)., nownwﬁ‘nQu‘nﬁnwﬂnnunﬁﬁ.;‘*>

9+~ Ferfecolonasientos segin 1z reivindioscidn 3, '
caracterisados porgue ol dren cerrads por 4ichs pricers nlii
gonal {26) swtd reoudieria por materia) cenductor. -

10.« Parfeceionaniamtos segin 1a reivindicnctén T,
caracterisados parque los sxtremoe da diches g segneuios (27)
20 material conductor enfrentados & la base del enctenedor
(20) saién oonsctados sutre sf por wna plurslided de bendes d»
anterial wonductor que forman en ponfunto uns segunda wlic
DOl 00rTade (28), o= memmeccemeeomcce .-

11e= Porfecoionsmintor negdin 1 mt&ﬂ&mm Te |
carastarisados porque los extremos de dichos i segrentes (ﬂj
de material oondiobor enfreutsdos s 10s slestyodos ds lines
(13) sntén osneotades entrs sf por wna pluralided de dendas
ds material conductor que forman su conjunte una Jerears po~
ligouel corrada (V) *w e wm e amwwerwacnenew

12, Parfeceionaniantos segin las reivindiossiouss



5.

10.

15

'20;

meot«

- 17 -

10y 11, caractarizados porque coexisten dichas segunds y ter
oera poligongles (B y 8)) mm e wwewwecncwwwnaw

13.» Parfescionsnientos semin la reivindiomcidén 12,
caractorigados porque ¢l 4res comprendida entrs dicham eegun

da y ’ureim poligonales (28 y 23) eatd rgcublerta por un ma
terial coNdUOtOP: = = s v e rcm wwmwE .- -

14+~ Perfeccionaniantos segdn las reivindicacionses

8 y 12, caracterizados porgue cosxisten dichas primsera, se-

gunde y tercera poligonales (27, 23y 28), = e - w = o=~

15.~ Perfeccionamientos megdn las reivindicaciones
S ¥ 13, caracterizades porque coexisie la matalizacién el
drea interna & la priwera poligonal (27} con 1s ﬁxotﬂizaos.ﬁn
del fres ’cmprendida ontre la eagund@ y tercara poligenales

16, PERPECCIONAMIENTOS BN LOS SISTEMAC QUX EFECT0
DE CAWPO PARA LA PROTECCION CONTRA SORRUITNSIONEE s w = = «

Todo ello conforme ce dcseribb y reivindica en la
presente memoria que consta ds fiecisiete hojas foliadai y

gecanografiadag por uan sola de sus caras y de tres lé4mines

-~ de dibujem que la ilustran.

MADRID 2 & §i0. 1678

PA M Cumrp SUFTO|



SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A.

HOJA 1 (3 HOJAS)

2

5 5 [~2

2 v

fig.1

vy - i
:
1

fig.2
f |
4~ 20 c
23
|25
24
21
p )
/7
C{/ J22

ATt T

A

/A
10 3 / ] ‘ .

»




SOCIETA ITALTANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A. - HOJA 2 (3 HOJAS)

q
23 -
f 1

)
|
]

1
7|
V/(, —
4
. &
‘F\\\\\\\\\\\\

42~




SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A. HOJA 3 (3 HOJAS)

51

~A—-53

fig.6a

50




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



